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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Przyrzady pétprzewodnikowe 1010804131010840023
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja ogélnoakademicki 2/3

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obligatoryjny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopieh niestacjonarna
Godziny Liczba punktéw
Wyktady: 20  Cwiczenia: 15 Laboratoria: 15  Projekty/seminaria: - 6
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
kierunkowy z danego kierunku
Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 6 100%
nauki techniczne 6 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr inz. Krzysztof Klimaszewski
email: kklima@et.put.poznan.pl

tel. +48 61 665 3895

Woydziat Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Piotrowo 3A 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. Posiada usystematyzowang wiedze z zakresu analizy matematycznej, algebry i rachunku
1 Wiedza: prawdopodobienstwa.

Posiada uporzgdkowang, podbudowanag matematycznie, szczegétowa wiedze z podstaw teorii
obwoddéw niezbedna do zrozumienia, analizy, oceny dziatania obwoddw elektrycznych

L. . . | Potrafi pozyskiwac¢ informacje z literatury i baz danych oraz innych zrédet w jezyku polskim lub
2 Umiejetnosci: | angielskim; potrafi integrowaé uzyskane informacje, dokonywaé ich interpretacii, wyciagaé
whnioski i uzasadnia¢ opinie

3 Kompetencje | zZna ograniczenia wasnej wiedzy i umiejetnosci, rozumie koniecznos¢ dalszego doksztatcania
spoteczne sie

Cel przedmiotu:

Zaznajomienie studentéw z podstawowymi elementami elektronicznymi, zasadami ich dziatania i mozliwosciami ich
wykorzystania w uktadach elektronicznych. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych obliczen dokonywanych przy
projektowaniu uktadéw elektronicznych.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Ma podstawowg wiedze na temat elementéw elektronicznych, ich wtasciwosci i podstwowych charakterystyk. Zna
podstawowowe eletroniczne elementy pétprzewodnikowe. Ma wiedze na temat wykorzystania elementéw elektronicznych w
uktadach réznego rodzaju. Ma wiedze na temat podstawowych, typowych uktadéw elektronicznych. - [K1_WO08]

2. Ma wiedze na temat historii i wspotczesnych kierunkéw rozwojowych w dziedzinie produkcji i zastosowan elementéw
elektronicznych - [K1_W24]

Umiejetnosci:

1. Potrafi wyszukiwa¢ i odnajdywac potrzebne informace na temat elementéw elektronicznych i dokonywa¢ wyboru
whasciwych elementéw w podstawowych zastosowaniach. - [K1_UO01]

2. Potrafi odnajdywac informacje na temat nowych elementéw elektronicznych i ich nowych zastosowan - [K1_UO05]
3. Potrafi dobiera¢ elementy elektroniczne o parametrach odpowiednich do konkretnego zastosowania - [K1_U12]

Kompetencje spoteczne:

1. Ma $wiadomos¢ szybkiego rozwoju elektroniki, rozumie konieczno$¢ ciggtego doksztatcania sie - [K1 K01]

Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia
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1. CWICZENIA RACHUNKOWE :
sprawdzian koncowy w formie pisemnej,
czastkowe prace kontrolne.

2. WYKLADY :
egzamin koncowy w formie pisemnej i ustnej.

Tresci programowe

TEMATYKA WYKEADOW:

. Podstawowe wtasnosci pétprzewodnikow,

. Wiasnosci ztgcza pn,

. Rodzaje diod i ich zastosowania,

. Wiasnosci tranzystora bipolarnego,

. Wiasnosci tranzystora polowego JFET,

. Wiasnosci tranzystora polowego MOSFET,
. Wiasnosci tranzystora MESFET ,

. Wiasnosci wzmacniacza operacyjnego ,

9. Tyrystor, diak ,tyrystor ,

10. Tranzystor IGBT i jego zastosowania w energoelektronice.

0o N U WN R

TEMATYKA CWICZEN :

1. Rysowanie prostych obcigzenia na tle charakterystyk pradowo napieciowych diod i tranzystoréw celem wyznaczenia
punktu pracy.

2. Rysowanie hiperboli mocy dopuszczalnej celem wyznaczenia optymalnego zakresu pracy elementu pétprzewodnikowego,

3. Obliczanie wzmocnienia napieciowego w ukfadzie WE, WS oraz we wzmacniaczu operacyjnym w potgczeniu
odwracajgcym i nieodwracajgcym.

4. Wyznaczanie parametrow wielkosygnatowych tranzystoréow na podstawie charakterystyk prgdowo napieciowych.

TEMATYKA CWICZEN LABORATORYJNYCH :

1. Parametry multimetru, pomiary parametréw tranzystora bipolarnego,
2. Wzmacniacze tranzystorowe

3. Uklady ze wzmacniaczem operacyjnym

Literatura podstawowa:

1. P. Horowitz, W. Hill, ?Sztuka Elektroniki?, WKit. 2006

2. T.L. Floyd, "Electronic Devices: Conventional Current Version", Pearson Education 2011
3. S. Kuta ?Elementy i Uktady Elektroniczne cz. I?, Wydawnictwo AGH 2000

4. U. Tietze, Ch. Schenk, ?Uktady Potprzewodnikowe?, WNT 2009

5. A. Guzinski, "Liniowe elektroniczne uktady analogowe", WNT 1994

6. A. Filipkowski, "Uktady elektroniczne analogowe i cyfrowe", WNT 1995

7. K. Antoszkiewicz, Z. Nosal, "Zbiér zadan z uktadéw elektronicznych liniowych", WNT 1997
Literatura uzupetniajaca:

1. A.S. Sedra, K.C. Smith, ?Microelectronic Circuits?, Oxford University Press 2004

2. R.C. Jaeger, ?Microelectronic Circuit Design?, McGraw-Hill 1997

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnosé Czas (godz.)

1. uczestnictwo w wyktadach 20
2. uczestnictwo w éwiczeniach audytoryjnych 15
3. przygotowanie do ¢wiczen 15
4. uczestnictwo w ¢wiczeniach laboratoryjnych 15
5. przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych 5

6. przygotowanie sprawozdan z laboratorium 10
7. zadania domowe, studia literaturowe 45
8. przygotowania do egzaminu 30
9. egzamin 3
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Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
tgczny naktad pracy 158
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 53
Zajecia o charakterze praktycznym 30
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